
Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre- 
quenztransistor für UKW-Mischstufen, Zu- 
l_?_ßigoc Umgebungstemperaturen %3 bis 

65° 

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4b, 

TOL 11817 

Masse = 0,6 g 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-Ucso = 25 V 

-UEBO = 0,5V 

-UCER = 20 V 

+Ic = 

IE = 

Piot = 

= 65°C 

Kennwerte für 0 == 25°C —5 grd Wöärmewiderstand Rın = 0,6 —-‚—:—ä— 

[ Min ‘ Typ | Max t Meßbedingungen 

Reststräme 

-Ic8o 2 uA 7,5 vA -Uca = 6 V 
-Ic8o 100 vA -UceB = 25 V 
-IEBO 100 4A -UeB =0,5 V 

Gleichstromverstärkung 

B 40 | | -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA 

Mischleistungsverstärkung 

Vpe | 9dB 14 dB -Uc8 =7 V, -Ic =1,5 mA, f= 100 MHz 
(siehe Meßschaltung) 



| : Min ] Typ Max Meßbedingungen 

Oszillatorspannung 

300 mV -UcB=7 V, -Ic =1,5 mA, f = 100 MHz Uosz | 140 mV [ 
(siehe Meßschaltung) 

Vierpolparameter in Basisschaltung 

1i 18 mS | 
-bi1b 9 m5 | 
-Ci1b 14,4 pF 
Iyızb 0,36 mS 
120 | 14060 
yaıb ! 20 mS 

q2ib 1150 
ä: I 0,42 mS l 

1,6 mS 1 
2,5 pF 

-Uca =6 V, -Ic =1,5 mA, f= 100 MHz 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 131 

Funktionsschaltbild zur Messung der Mischleistungsverstärkung (Vpc) 
und Oszillator spannung (UVosz' 

bei -Ucs = 7V 
-IC = 1,5mA 

1 = 100 MHz 

C = 18pF C = 10pF 
C = 100 pF G =5pF 
C = 0,5-8 pF C = 420 pF 
C = 5pF C = 6,5nF 
C =1pF Cwo = 68 pF 



Kollektor-Reststrom als Funktion der Spem- 5000 
schichttemperatur 
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Mittlere Kennlinien für da = 25°C 
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